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输入电压：0.9－1.5V     输出电压： 5.5 V

	元件清单：

	C1: 10uF/4V ，
	陶瓷电容

	C2：1uF/10V， 
	陶瓷电容

	C3:10uF/10V,
	陶瓷电容

	C4: 10pF/10V，
	陶瓷电容

	C5: 220uF/10V， 
	胆电容，电解电容

	R1: 1.8M，
	精度1%，精度越高，输出电压的精度越高

	R2: 530K，
	精度1%，精度越高，输出电压的精度越高

	R3: 100(，
	精度10%

	R4: 0～0.68(，推荐值0.68(
	精度1%，精度越高，输出电流的精度越高

	R5: 560(，
	精度10%

	R6: 100(，
	精度5%，精度越高，输出电流的精度越高

	R7：5K
	精度10%

	Q1: ST2300TA，
	NMOS

	Q2: 8050
	NPN

	D1: SS14，SS24
	肖特基二极管

	D2: 1N4148
	二极管

	LED1：
	发光二极管

	L1: 3.3uH/0.1(
	饱和电流>2A,DCR越小效率越高


注意：
1. 输入端寄生电阻会导致效率降低，输出端寄生电阻会使观测到的充电电流偏低，而实际应用中这些因素都是不存在的。

所以在测试输入/输出端电流时，安培表请使用20A档，即保证安培表内阻最小，并尽量用最短而粗的线。
2. 如需调整输出电压值，应该去修改R2，不要修改R1。但输出电压不应超过6V，否则芯片会被烧毁。
3. 用户可以通过调整R4来调整输出电流值，但最好不要超过500mA。

